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摘要(译)

一种液晶显示装置，包括：TFT基板，具有像素，每个像素包括形成在
有机钝化膜上的公共电极;层间绝缘膜，形成为覆盖公共电极;像素电极，
具有狭缝，形成在层间绝缘膜上，形成在有机钝化膜和层间绝缘膜中的
通孔，以及通过通孔电连接到像素电极的源电极。在通孔的深度D / 2处
的锥角等于或大于50度。像素电极覆盖通孔侧壁的一部分，但不覆盖通
孔侧壁的其余部分。这种结构有利于取向膜材料流入通孔，从而解决了
通孔附近的取向膜的厚度不均匀性。
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